SS218

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-pla-
narny n-p-n W obudowie plastykowej, ciezar okolo
0,1 G

Zastosowanie: technika cyfrowa

Typy podobne: BSX50, BSX81 (Val, Tel), TIS45
(Tex), 2SC857 (San)
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Rys. 1-1085. SS218

Wartosci charakterystyczne®’

Wartosci graniczne

UCBO max 20 v
UCEO max 15 v
UEB0 max 5 v
Ic max 1002 | mA
IC max 200 mA
I3 max 20 | mA
Pyot max 200% mW
e +125 | °C
Lamb —40++100| °C
R <0,5 | °C/mW
D tamp = 25°C (= 5°C)
2t =09 us
3 tamp = 25°C
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Rys. 1-1086. Dopuszczalny zakres pracy

min typ max

Icpo 7,5 100 300 | nA | przy Usg=20V
U(sr)ceo 15 25 A przy I = 10 mA
UcsroEBo 5 b przy Ig = 5 pA
Ucksat 0,2 045 \'% przy Iy = 3 mA, I = 30 mA
hy1g (A) 18 35

% > o przy Ucg = 0,5 V, I = 30 mA

(D) 112 280
fr 300 MHz | przy Ucg =10V, I =5 mA, f= 100 MHz
Caap 2,6 pF przy Ucp =10V, I =0, f=2 MHz
ton 20 35 ns
topr 35 60 ns przy I = 10 mA, Iz; = 3 mA,

—Iz, = 1,5 mA, R, =270 Q
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Rys. 1-1087. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1088. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1089. Zalezno$¢ normowanego wspoi-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu
kolektora
= B 1 E5s
ST © . [55276
NS S ¢ fLii LT
D% 8 g, [mA]| e=TTresar)
DELN N hog=10
ST sl lrase=parametr
A
/”2 Pa
/ | . 1
/ S / |
/ 25%
VA
-q0¢ [ [ 00°c
N P N 0! ly /
N > Y T
S g T mmmEa i
1l
o
N \
9° \
\
& 107 ;
S§g = * =) S 0 a2 04 Q6 YgsatlV] 98
<
Rys. 1-1090. Zalezno$¢ normowanego wspol- Rys. 1-1091. Zalezno$¢ napigcia nasycenia
<zynnika wzmocnienia pradowego od pradu kolektora od pradu kolektora

kolektora
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Rys. 1-1092. Zalezno$¢ pojemnosci C,,, od Rys. 1-1093. Charakterystyki sterowania na-

napiecia pigciowege
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Rys. 1-1094. Zalezno$¢ napigcia nasycenia Rys. 1-1095. Zalezno$¢ pradu kolektora od

bazy od pradu kolektora napiecia kolektora
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Rys. 1-1096. Zalezno$¢ napigcia przebicia Rys. 1-1097. Zalezno$¢ pojemnosci C,,, od
kolektora od rezystancji Rpp napigcia
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Rys. 1-1098. Zaleznosé¢ pradu zerowego ko- Rys. 1-1099. Zaleznos$¢ czasu magazynowania

lektora od temperatury ziacza od napigcia Uy,
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Rys. 1-1100. Zalezno$¢ czasu opdzniania od

napigcia Uy
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Rys. 1-1102. Zalezno$¢ czasu wiaczania od
napigcia Uy,
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Rys. 1-1101. Zalezno$¢ czasu wylaczania od
napiecia Uy,
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Rys. 1-1103. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy
strat od temperatury otoczenia



